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Uk2ai L 1242X sawiera:

~ detektor koinoydency)ny wopilpracujacey £ filtrem LC,

- wewngtrzny stabllirator naplecia.

Charakteryznje s5i¢ nsutgpujgoymi ceochami:

- mogliwcdcly regulacjii prgdem stalym porlomu napiqoia
wyJédciowego aygnalu fonil,

- gtalym poziomem syznatu wyjéciowsgo,

- Wymaga male] 1lofcel eleamentéw mewnstrznych,

-~ me szeroki sakres napigd easilajgeych /6 do 18 ’H"-

Uklad tem Jeat przesnaczony do shosowanla:

- w torach cdblornikéw radlowych FPM,

- w torach odhibrnj.kdw V.
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Oznaczenla Nagwa Jadn. Wartofé
. . : wmin MAX
Usg Napigole zasilania Y 6 .18
U5 Napigcie na wyprowadegeniu 5 v 4
ch Prgd kolektora doadatkowego mA 5
‘transyatora
Iﬁh Prad bazy dodatkowego transys— nA" 2
tora .
I,40 Pragd stabilistora . olggty . 15
' t <1 min ’_m 20
By | Moe traocona olggla 400
t <1 pin =W 500
t Temperatura otoowenia w oszasie 0
amb pracy G =25 _ "_'70
tstg Temperatura przechowywania %¢ =0 +12%,
:I Zakres oze¢stotlliwodol sygnalu WHz 12
woldoiowmego :
Ukfad wyprowadced
[ @[3 (7 [@ 5 6 Ot wyprowadzeh” ,
4 I. Masa . 8. Wy|bcie sygnedu m.cz.
/ 2, Wej fcle wzmm!ac:a réinicowego p.cz, 9, Wyjtcle sygnahy p.cz,
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&, Nte podigczal _ 13, Wyifcle sygnstu p.cz.
L’:J Lg..l La_l Iil Iil M L’.I 7. Wyjtcie sygnadu p.cz. f4, Wejfcte sygnady p.cz.
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Parametry charakterystvczne
Jtamp = +25°C/

Schemat wewngtrany

Warunki Jomiaru
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od. tabl.
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Schemat aplikacyiny



